tieure du primaire du premier transformateur
moyenne fréquence. Le troisieme enroulement
couplé au précédent est celui d’émetteur. L'os-
cillation est ainsi obtenue par un couplage des
circuits émetteur et collecteur,

La résistance de stabilisation de 1'émetteur
du transistor 37T1 est de 1,5 k@ et son
condensateur de découplage de 0,04 pF.

L'amplificateur moyenne fréquence, accordé
sur 455 ke/s, est & deux étages, le premier
un 36T1 et le second un 37T1I.

L'antifading est appliqué aux deux étages par
intermédiaire d'une résistance de 6,8 kQ,
reliée & la diode détectrice Da. La composante
continue positive de détection augmentant
lorsque lintensité de champ est plus élevée,
diminue ]a tension négative des bases des deux
transistors. Ces transistors étant du type p-n-p,
comme fous les autres transistors du récep-
teur, le courant collecteur et le gain diminue
lorsque leur base est moins négative par rap-
port a leurs émetteurs. La polarisation négative
initiale des bases est obtenue par le pont entre
— 6 V et masse, comprenant les résistances
de 33 kQ, 6,8 kQ, 180 Q et lz potentiométre
de volume, de 5 k.

Le neutrodynage des deux étages amplifica-
teurs moyenne fréquence, destiné a éviter des
oscillations dues aux capacités parasites entre
les électrodes, comme dans le cas dune lampe
triode, est constitué par un condensateur de
67 pF entre les deux bases des transistors
36T1 et 35T1 et par un condensateur de 29 pF
entre la base du 35T1 et la sortie anode de
la diode détectrice Ds.

La diode Dy compléte 'action de l'antifa-
ding par un amortissement variable du primaire
du premier transformateur moyenne fréquence
MF1. Le c6té anode de cette diode est relié
i la prise d'adaptation de MF1 et au collec-
teur du transistor convertisseur 37TI1, alors
que son coOté cathode est relié & lextrémité
de MF2 connectée & la résistance de décou-
plage d’alimentation — 6 V, de 1,5 kQ. Lors-
que le récepteur recoit une station locale
I'antifading agit ce qui diminue le courant col-
lecteur du tramsistor 36T1. La chute de ten-
sion aux bornes de la résistance de 1,5 kQ
diminue et la cathode de la diode D, devient
négative par rapport & son anode. Cette diode
devient donc conductrice et shunte une partie
du primaire de MF1. On obtient ainsi un
effet de sélectivité variable automatique amé-
liorant l'efficacité de I'antifading et élargissant
la bande passante.

Le transistor 991T1 est monté en driver. Les

tensions BF, aprées filtrage par la cellule
180 @ — 0,04 uF sont appliqués & sa base

par un condensateur de 1 pF. La base est
portée 4 une tension négative fixe par le pont
47 kQ — 4,7 kQ. L'émetteur est stabilisé par
la résistance de 270 Q, shuntée par un électro-
chimique de 50 pF. La résistance de 10 Q,
non découplée, et en série avec la résistance
de 1 kQ, fait partie d'un circuit de contre-
réaction apériodique entre bobine mobile du
haut-parleur et émetteur du driver. La fraction
des tensions de sortie réinjectée en opposition
de phase est assez importante, I'impédance de
la bobine mobile du haut-parleur spécial étant
de 15 Q.

La charge de plaque du transistor driver est
constifuée par le primaire du transformateur
driver., Les tensions en opposition de phase
sont transmises aux deux bases des deux tran-
sistors 98BT1 montés en push-pull classe B.
La polarisation est obtenue par le pont
1,5 k@ — 47 Q entre — 9 V et masse et
portant la prise médiane du secondaire du
transformateur driver A la tension adéquate.

La résistance de 270 Q en séric avec le
condensateur de 0,1 pF a pour but d'atténuer
les tensions dont les fréquences sont trop
élevées,

La prise médiane du primaire du transfor-
mateur de sortie est relidée directement au
— 6 V pour l'alimentation des collecteurs du
push-pull. Une cellule de découplage de
120 @ — 100 pF est ensuite disposée en série
dans la ligne — 9 V.

Le haut-parleur est un modéle de 7 cm de
diamétre. Les deux transformateurs driver et
de sortie ont des toles A grains orientés.

Signalons, pour terminer I'examen du schéma
de ce récepteur quun ciblage & circuits
imprimés permet de réduire le plus possible
les dimensions du coffret nylon, d'élégante pré-
sentation, malgré le nombre important délé-
ments.

RECEPTEUR DE POCHE
A 7 TRANSISTORS

La figure 2 représente le schéma du récep-
teur a 7 transistors Firvox RT52. II recoit éga-
lement les gammes PO et GO sur cadre ferrite
incorporé, La commutation des gammes PO et
GO n'est pas représentée sur le schéma. Le
montage du transistor oscillateur modulateur
2N139 est le méme que celui du précédent mo-
déle mais I'enroulement de couplage du collec-
teur est relié a4 la sortie collecteur et non a
une extrémité du primaire du transformateur
moyenne fréquence.

La diode DS161 joue le méme role d’amor-
tissement que la diode Di.

Les deux étages amplificateurs moyenne fré-
quence sont ¢équipés de deux transistors
2N139. La base du premier transistor 2N139
est portée & une tension négative au repos pré-
levée sur 'émetteur du transistor driver.

L’antifading est appliqué au 1°° étage ampli-
ficateur MF. Le retour d’émetteur du tran-
sistor détecteur 2N139 faiblement polarisé,
seffectue par lintermédiaire de la résistance
d’émetteur de 1 k@ du premier transistor
2N139,

Les tensions BF sont prélevées sur le cir-
cuit collecteur chargé par une résistance de
2,5 kQ. Le transistor driver est un 2N109 et
le push-pull de sortie comprend deux 2NI109
délivrant une puissance modulée de 230 mW.

. Le haut-parleur a un diamétre de 8 cm,

LES RECEPTEURS A TRANSISTORS
DU TYPE MOYEN

Les récepteurs & transistors moyens sont des-
tinés a étre utilisés comme récepteurs complé-
mentaires d’appartement, postes portatifs de
camping et éventuellement comme poste auto.
Ils sont équipés de 6 & 8 transistors et leur
puissance modulée est de l'ordre de 300 a
400 mW. Le haut-parleur est un modéle d’au
moins 12 cm de diamétre. Ces récepteurs sont
d’'une musicalité inférieure & celle des postes
d’appartement a lampes, dont la puissance mo-
dulée est supéricure. On ne peut en effet aug-
menter trop cette puissance sans que la con-
sommation de courant des piles soit excessive.
La fabrication de transistors de puissance
moyennne tels que I'OC74 permet de penser
que l'on pourra dans un avenir assez proche
améliorer la musicalité. Des alimentations sec-
teur pourraient alors étre prévues pour le
fonctionnement en appartement. :

Les gammes recues par ces récepteurs sont
le plus souvent PO et GO, sur cadre fer-
roxcube d'une longueur de 200 mm. Lorsque
le récepteur regoit une gamme OC, il s’agit
de la bande étalée des 50 métres.

Avec les transistors HF classiques, la sen-
sibilité sur cette derniére gamme n'est pas trés
élevée. Sa réception se fait sur antenne téles-
copique incorporée.

Pour augmenter la sensibilité sur la gamme
OC, certains constructeurs équipent leur récep-
teur d'un oscillateur modulateur du type drift,
a fréquence de coupure élevée (Ariane, Te-
vOx, etc.),
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